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Dalyko anotacija

Sis déstomasis dalykas skirtas gilinti Zinias apie ultravioletinés spinduliuotés saveika su
medziaga ir prietaisus, veikiancius UV spektro dalyje. Aprépiamos Sios temos:

Ultravioletiné spinduliuoté gamtoje. UV spinduliuotés spektro sritys ir jy poveikis zmogui. UV
spinduliuotés panaudojimas technologiniuose procesuose, rySiuose ir medicinoje.

UV saltiniai. Didelio ir mazo slégio iSlydzio lempos. Dujiniai ir kietakiiniai lazeriai, jy
spinduliuotés konversija 1 UV sritj. Sinchrotroniné spinduliuoté. Eksimeriniai lazeriai.
Puslaidininkiniai Sviestukai ir lazeriniai diodai UV srityje, jy gamybos problemos ir tobulinimo
perspektyvos. Medziagos UV Sviestukams. Lazeriniy diody UV srityje kiirimo perspektyvos ir
problemos.

UV saltiniy technologinés prietaikos. Fotolitografija; fotolitografiniu biidu formuojamy dariniy
matmeny mazinimo biidai ir galimybés. Medziagy apdorojimas. Specifinés ir bendrojo
apSvietimo lempos.

Jutikliai. Fotodaugintuvai. UV spinduliuotés konversija |} matomg sritj. Kietaktniai
spinduliuotés jutikliai. Saulés neakinami jutikliai.

UV optoelektroniniy sistemy prietaikos. Kenksmingy biologiniy ir cheminiy medziagy bei
terSaly aptikimas. Vandens ir oro dezinfekcija. UV inicijuoty fotocheminiy reakcijy
panaudojimas odontologijoje ir pramongje. Saulés neakinamy jutikliy panaudojimas liepsnos
zidiniams nustatyti. Artimasis UV rySys karyboje. UV spektroskopija astronomijoje.
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Dalyko atsiskaitymo biidas

Referatas; 40% bendro jvertinimo. Ne véliau kaip 10 d. iki egzamino studentas pateikia referatg
su konsultuojanciu déstytoju suderinta tema. Egzamino metu studentas atsako i klausimus
referato tema. Vertinami gebéjimai tinkamai pasirinkti referato apreépt] ir turinj, sklandziai,
aiSkiai ir fizikiniu poZiiiriu teisingai iSdéstyti referato medziagg bei remiantis referato turiniy
atsakyti j klausimus.




Egzaminas Zodziu; 60% bendro jvertinimo. Studentui pateikiami du klausimai ir sudaromos
salygos 45 min. juos apgalvoti ir parengti brézinius, formules ir teksting medziaga, reikalingg
pateikti atsakymus tais klausimais ir dalyvauti diskusijoje. Atsakant ir atsakius ] pateiktus
klausimus, egzaminuojantys déstytojai uzduoda klausimy ir kitomis Sio déstomojo dalyko
programoje numatytomis temomis.
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